Memórias

Consideram-se memórias como os elementos de um computador capazes de conservar dados durante um período de tempo e sob condições específicas e disponibilizá-los eletrônica e automaticamente para processamento na forma binária.

Um computador tem por norma vários elementos de memória, tenda cada um propriedades e funcionalidades distintas. O conjunto de todos elementos de memória do computador denomina-se sistema de memória. O sistema de memória é um dos principais componentes do computador pois é aqui que toda a informação necessária para que o sistema funcione é mantida:

•Configuração do computador ;

•Sistema Operativo;
•Aplicações;
•Dados.  

Dos vários elementos que compõem o sistema de memória, distinguem-se dois grandes grupos: 

•Memória Primária ou Principal
•Memória Secundária ou Auxiliar

Principais diferenças entre memória primária e secundária

Memória ROM (Read Only Memory)

•Memória apenas de leitura;
•   Conserva os dados mesmo quando a corrente

    elétrica deixa de alimentar o sistema .
PROM (Programmable Read Only Memory)

•Memória programável, apenas de leitura;
•    Permite ser programável (escrever) através de

      dispositivos apropriados;

•   Comporta-se como ROM depois de programada.

EPROM ou UV-EPROM (Eraseable PROM, ou Ultra Violet Eraseable PROM) 

•Memória programável, pode ser regravada e 
   apagada através de raios ultravioleta. 

•    Comporta-se como PROM depois de apagada;

•   Tem múltiplas utilizações ao longo do seu ciclo de vida;   

•    Algo complicado de apagar/programar. 
 

•   Baixo custo em comparação com as PROMs.

EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory)

•Memória apagável eletronicamente, programável, apenas de leitura;
•    É apagável eletronicamente. Para isso emite-se uma descarga de energia por uma das portas do circuito, que apaga a informação;

•   Comporta-se como PROM depois de apagada;

•   Tem múltiplas utilizações ao longo do seu ciclo de vida;

•   Processo de apagar/programar facilmente automatizável. 

Flash ROM

Este tipo de ROM tem as mesmas características das EEPROM.  
     Esse tipo especial de ROM tem sido utilizado nas placas de CPU a partir de meados da década de 1990 para armazenar o seu BIOS. Pelo fato de serem alteráveis, permitem realizar atualizações do BIOS, através de programas especiais que ativam os seus circuitos de gravação. 
Aplicação e Funcionalidade

Quando o computador é ligado, é necessário que algum dispositivo saiba o procedimento de arranque, que dispositivos existem, como se interligam com os outros, como se deve verificar a sua validade e funcionalidade, etc. 

      Tal dispositivo é o BIOS (Basic Input/Ouput System), que não é mais do que uma ROM, PROM, EPROM ,EEPROM ou Flash ROM, na qual existem vários programas que permite ao sistema auto-verificar-se, 

Esta fase de “arranque” é composta por três passos: 

• POST;

• Configuração;

• Carregamento do Sistema Operativo.

RAM (Random Acess Memory) 

§Inicialmente toda a memória existia neste formato,sendo aplicada na motherboard como qualquer outro chip

§Por volta de 1987 surgiram os SIPPs. São pequenas placas que incluem diversos chips de memória e encaixam na placa mãe através de pinos metálicos.

§Pouco tempo depois surgiram as SIMMs que em vez de pinos metálicos interligavam-se através de slots

§Memória de acesso aleatório;      

§    Memória para leitura e escrita;

§    Representa a principal porção de memória primária;                 

§    Relacionamento direto com a CPU;  

§     Volátil.

Classificações da RAM

DRAM (Dynamic RAM)
§   Grandes tempos de acesso, lenta, pequeno espaço requerido, baixo custo, baixo consumo e alta densidade.
SRAM (Static RAM)

§    Pequenos tempos de acesso, rápida, quatro vezes mais espaço requerido que DRAM, custo elevado, alto consumo, baixa densidade

Sub-divisões da DRAM

§RAM  §FPM   §EDO  §SDRAM  §RDRAM

Sub-divisões da SRAM

•Assíncrona,   • Síncrona,  • Dual Port,   • Sync Burst,   • Zbl,  • Nobl • Pipelined Burst, • DDR, 

• QDR,  • 1t-SRAM

Por que a DRAM é mais lenta que a SRAM?

§A lentidão é resultado da natureza capacitiva;
§  A alta densidade da DRAM é devida ao fato das células serem mais simples;
§ O baixo custo é porque a mesma tecnologia que permite produzir chips de SRAM com 1MB pode permitir produzir chips de DRAM com 4MB;
§ O alto consumo está relacionado ao fato de que a maior parte da energia elétrica de um chip é consumida quando seus transistores mudam de estado, entre condução e não condução. Nas células de DRAM temos apenas um transistor trabalhando, contra seis na célula de SRAM.
Módulos de Memória 

•Módulo SIMM de 30 vias 

•Módulo SIMM de 72 vias

Módulo DIMM de 168 vias

•Módulo RIMM  de 184 vias

Rambus

Velocidade           Taxa de transferência

 PC600                  1,2 GB/s

 PC700                  1,4 GB/s 

 PC800                  1,6 GB/s

DDR SDRAM

§Tipo            Clock       Taxa de transferência

§DDR266     133 Mhz         1,6 GB/s

§DDR400     200 Mhz         3,2 GB/s

§DDR800     400 Mhz         6,4 Gb/s
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